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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

本研究は、不純物添加結晶化法という新規プロセスにより ZnInON という新材料の単結晶薄膜形成

を実現し、これを用いた新構造の歪量子井戸型エキシトンデバイスでエキシトン流の変調に室温で

成功したもので、電気電子工学上価値ある業績である。よって本論文は博士（工学）の学位に値す

るものと認める。 

 


